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Wynalazek dotyczy stabilizacji wspotczynni-
ka wzmocnienia w powielaczu elektronowym.

Szczegdlnie wysokie wymagania odnoénie sta-
bilno$ci wspélczynnika wzmocnienia sg wyma-
gane w wukladach stuzacych do najrémorod-
niejszych celéw, np. w zastosowaniu do pomia-
rowych glowic scyntylacyjnych, ktore przewai-
nie znajduja zastosowanie w spektroskopii
i zliczaniu impulséw przy pomiarze promienio-
wania. ' .

W produkcji przyrzadéw i ukladow o duzych

wymaganiach w stosunku do stabilno$ci napie--

cia stosuje sie szczegdlnie wysokio stabilne Zré-
dia napiecia, ktére dostarczajag wymagane na-
piecie zasilajgce. Jezeli jest uzywane stabilizo-
wane wysokie mapiedie, to musza by¢ réwniez

wykonane przyrzady wytwarzajgce to napigcie.:

W zaleznodci od stopnia potrzebnej stabilizacji
stosuje sie wiekszy lub mmiejszy neklad Srod-
kow technicznych, zaréwno na koszty whasne,
jak réwniez na biezgcy eksploatacie. Przyrzady
znane pobierajg majczeSciej znaczny prad w

czasie pracy. Duzy naklad $rodkéw wprowadza
ze sobg sila rzeczy powazng wade w znanych
ukladach stabilizujgcych, bowiem wskutek du-
zej ilo$ci mniezbednych elementéw ukladu i ich
czeSciowo miestatych wilasciwosci, sa one czule-
na zaklocenia elektryczne wzglednie uderzenia
mechaniczne. Uklady te wymagaja z reguly"
takze biezgcej i dobrej obstugi. Na przyklad-
do uruchomienia ukladéw scyntylacyjnych jest
potrzebne wysokie mapigdie o stabilnosci rzedu
od 0,1 do 19, przy dopuszczalnych wachaniach
napiecia sieci wynoszacych okoto — 109%,. Tak-
wysoki stopien stabilizacji moze by¢é zagwaran-
towany tylko przez zastosowanie skomplikewa-
nych a wiec i drogich regulujagcych ukladéw
elektrycznych, ktére w zaleznoSci od. mocy-
wyjsciowei znanych przyrzadéw wysokiego na--
piecia posiadaja od 5 do 10 lamp elektronowych
a w tej liczbie takze lampy elektronowe do
wzmacniania mocy. Jezeli do stabilizacji zosta-
ng zastosowane pélprzewodnikowe diody sele-

- nowe (krzemowe) lub lampy jarzeniowe, woéw-



czas réwniez i w tym przypadku istnieja wady
polegajace na bardzo latwym wszkodzeniu i
smmé,}!l?‘g ukladu. +y ;1

Zadaniem ukladu~ wedlug wynalazku jest
zmniejsgenie wad i nakladu Srodkéw technicz-
nych w ukitadach znanych. W tym celu napie-
cie stabilizowane zasilajgce przylaczone przy-
rzady elektroniczne w polgczeniu z dzielnikiem
napiecia R;, Ry, jest wykorzystane do uzyskania
potencjalu sterujgcego, ktérego nachylenie krzy-
wej sterowania jest ustalone przez stosunek
oporno$ci skladowych dzielnika mapigoia.

W ukladzie wedlug wynalazku moga byé¢ te-
raz uzywane dowolne aparaty wzglednie zrédia
niestabilizowanego wysokiego napiecia, ponie-
waz powielacze elektronowe pracujg ze stabili-
zowanym wspO6lczynnikiem wzmocnienia i do-
plero napieciem tym zasilajg przylaczone prey-
rzady. Napiecie sieci moze przy tym wahat sig
w zakresie — 10%,. Specjalne przyrzady stabili-
wjace, jakie dotychczas byly stosowane sg cal-
kowicie zbyteczne. Przypadek ten zachodzi row-
niez w przyktadowo wymienionych urzgdze-
niach scyntylacyjnych. Dodatkowe koszty we-
diug wynalazku zwigzane z uzywaniem powie-
laczy elektronowych polegaja jedynie na tym,
ze stosowane opornosci warstwy sq przewaziie

znikomej mocy (1/4 do 1 wata) i nie wykazujg.
nawet warbo$ci réwnej warbo$ci znamionowej

ubcigzenia zrédia wysokiego napiecia. ¥Koizy-
stnym okazuje si¢ przy tym, jezeli jeden z opor-
nikéw wysoko omowych jest wykonany j)ako
opornik regulowany. ’

‘W ten sposéb zaoszczedza si¢ w duzej mierze
na .przestrzeni zajmowanej przez uktad nraz
obsludze. Pob6r mocy elekirycznej i ewentual-
ne .zaklécenia réwnowagi temperatury, pomia-
rowych glowic scyntylacyjnych sg tak mate, ze
moga hyé¢ catkowicie pominigte.

Na rysunku jest uwidoczniony przyklad wy-
kemania witdadu wedlug wynalazlu, przedsta-
wiajacy zasadniczy schemat polaczen powie-
lacza elektronowego z dolutowunym lancuchem
opernildw miedzy katedg i anoda. Oporniki w
uliladzie wediug wymalazku sq oznaczmone lite-
remi R, i R, Opormik R, jest przewaznie wy-
komany jako opornik regulowany. Oporniki te
z:jedmej -strony sa przylaczone do anody, po-
puzes opormik Ra a z drugiej strony do zesty-
kw :Simgowego -dzielnika napiecia ro, ktéry znaj-
dnie siquaigdzy katoda i pierwsza elektrods po-
Sreshaig, Jtéra jest polaczona ze stabilizowanym
napieciem kolejnego przyrzadu (na przyklad

wzmacniaczem witérniikca katodowego). Srodek
dzielnika napiecia miedzy opornikami R, i R,
jest doprowadzony do jednej z kolejnych elek-
trod posrednich powielacza elektronowego. Wy-
bér ktérejkolwiek elekitrody poéredniej jest w
istocie dowolny. Doprowadzenie to ustawia si¢
wedlug wartosSci opornikéw i rozlozenia mocy
na opornikach R, i R; jak réwniez na dzielniku
napigcia ro i stabilizowanego napiecia, ktérym

83 zasilane pozostale przyrzady. Opornik ro

miedzy kabtoda i elektroda podrednig 1 jest wy-
konany przewaznie jako potencjometr. To samo

. dotyczy opornika R,, ktérego wanto$¢ jest usta-

lona z wyliczenia wedlug uprzednio =zdjetej
charakterystyki pracy (zaleznc$¢ pradu od
zmiennego napiecia elektrody po$redniej). War-
to§¢ cpornika R, jest ustalona dowolnie.

Sposob dzialania wediug wynalazku ukiadu
jest mnastepujacy: przy zmianie wysokiego na-
pigcia na powielaczu elekfronéw, zmienia sie
w ten sposéb w ukladzie wedlug - wynalazku
potencjal na oporniku R, a tym samym mnapig-
cie polgczonej z nim elektrody posredniej w
taki sposéb, ze wspdlczynnik wzmocmema po-
zostaje staly.

~Zastrzezemnia patentowe

1. Ukiad do stabilizacji wspélczynnika -wzmoc=
-nienia w powielaczu elektronowym, znamien-
ny 1{ym, e zawiera dzielnik napiecia
(Ry, Ry, r0), kidry lacznie ze stabilizowanym
napieciem zasilajacym przylozenym do przy-
nie elektronicznych wykorzystuje slie ‘do
otrzymywania potencjalu sterujgcego, ‘przy
czym mnachylenie krzywej wterowania jest
uzaleznione od stosunkéw opornitkow okla-
dowych -dzielnika napiecia.

2, Uklad wedlug zastrz. 1, znamiemny fym, e
dzielnik napigcia (Ry, Ry jest wihbudowany
miedzy opornik zewnetrzny (Ra) i katede
‘wzglednie pierwszy elektrede posrednia, kté-
rego Srodek jest doprowadzony do jednej z
nastepnych elektrod pesredmich.

3. Uklad wedlug zastrz. 1 i 2, znamienny tym,
ze jeden czlon dzielnika napiecia (R,) jest
regulowany.

4. Uklad wedlug zastrz. 1, 2 i 3, zmamieany
tym, Zze warto$¢ opornika (ro) jest mmniejsza
od wartoéci opornikéw (R, R,).
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Zastepca: mgr Jézef Kaminsle
rzecznik patentowy .
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